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Telefunken Diode BYV27/50

Datasheet

BYV 27/...

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendung: Sehr schnaller Gleichrichter z.B. fur Schaltnetzteils

Besondere Merkmale:
@ Kontrolliertes Durchbruchverhalten
@ Miedrige DurchlaBspannung
® Sehr schnelle Schaltzet

Abmessungen in mm

o=<LE wigd
Kathode & =082
.
= ﬂz‘—f
| i |
|_ =26 _| =42 | =w6 |

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

& Glaspassivierte Sperrschicht
@ Hermetisch dichtes Gehiuse

& ® Auch als “Gltebestatigtes Bauelament”™

nach ESA-SCC 5000 lieferbar

Sinterglasgahiuse

S0D 57

Gewicht max. 0.5 g

BYW 27/60 00 Nso
Spilzensperrspannung Unsm 55 110 165
Sperrspannung Uy =Ugo 50 100 1650
StoldurchlaBstrom
t,=10ms [ — 50
Periodischer DurchlaBspitzenstrom I, 15
Durchla@strom, Mittelwert  Fig. 2,3 [, 2
Zuldssige Energiebelastung bei
Avalanchebetrieb Fig. 6 nicht periodisch
(Abschaltung induktiver Last)
fumm = 0.6 A, Tj= 175 °C E. 20
Sperrschichttemperatur T 176
Lagerungstemparaturbaraich - -65....+ 175
Maximale Wirmewiderstinds
Sperrschicht-Umgebung
=10 mm, T = konstant Fig. 3 Ry, . 45
auf Leiterplatie im Raster
25 mm Fig.4 A, . 100

/200
220
200

mi's

KW

KW

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Diode BYV27/50 Datasheet

BYV 27/...

KenngroBen Min, Typ. Ma.
'|I'j = 26 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

L=3A U, 107V
=3A T =175 U, 088 V
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